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(54)  Purtător fototermoplastic pentru înregistrarea informaţiei optice     

Rezumat 
(57) Rezumat: 

1                                                                                        2 
Invenţia se referă la purtătorii de infor-

maţie, în particular la un purtător foto-

termoplastic pentru inregistrarea informaţiei 

optice, a hologramelor şi interferogramelor în 

timp real. 

Purtătorul fototermoplastic pentru înre-

gistrarea informaţiei optice include un substrat 

transparent (1), pe care sunt depuse consecutiv 

un strat conductor (2), un strat fotosensibil pe 

bază de semiconductori calcogenici sticloşi 

As-Se-S (3) şi un strat termoplastic pe bază de 

poliepoxipropilcarbazol (4) cu grosimea de 

0,150,20 µm şi cu o neomogenitate a 

reliefului superficial de 3035 nm. 

Revendicări: 1 

Figuri: 3 
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(54)  Photothermoplastic optical information recording medium      
 
(57) Abstract: 

1                                                                                        2 
The invention relates to information media, 

in particular to a photothermoplastic medium 

for recording of optical information, holograms 

and interferograms in real time. 

The photothermoplastic optical information 

recording medium comprises a transparent 

substrate (1), on which are consecutively 

deposited a conductive layer (2), a photo-

sensitive layer based on chalcogenide glass-

like semiconductors As-Se-S (3) and a 

thermoplastic layer based on polyepoxy-

propylcarbazole (4) with a thickness of 

0.150.20 µm and with an unevenness of 

surface relief of 3035 nm. 

Claims: 1 

Fig.: 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

(54)  Фототермопластический носитель для регистрации оптической 
информации     

 
(57) Реферат: 

1                                                                                        2 
Изобретение относится к носителям 

информации, в частности к фототермо-

пластическому носителю для записи опти-

ческой информации, голограмм и интер-

ферограмм в реальном времени. 

Фототермопластический носитель для 

регистрации оптической информации вклю-

чает прозрачную подложку (1), на которую 

нанесены последовательно проводящий 

слой (2), фоточувствительный слой на 

основе халькогенидных стеклообразных 

полупроводников As-Se-S (3) и термо-

пластический слой на основе полиэпокси-

пропилкарбазола (4) с толщиной 0,150,20 

мкм и с неравномерностью поверхностного 

рельефа 3035 нм. 

П. формулы: 1 

Фиг.: 3 
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Descrie re

Descriere: 

Invenţia se referă la purtătorii de informaţie, în particular la un purtător foto-
termoplastic pentru înregistrarea informaţiei optice, a hologramelor şi interferogramelor 
in timp real. 

Este cunoscut un purtător pentru înregistrarea informaţiei optice, care constă dintr-5 
un strat transparent, pe care sunt depuse consecutiv un strat conductor, un strat dielectric 
pe bază de BaF2 şi un strat fotosensibil pe bază de poliepoxipropilcarbazol sensibilizat 
cu 9,14-octilocolbenziliden-2,4,5,7-tetranitrofluoren cu grosimea de 0,6 µm [1]. 

Dezavantajul acestui purtător constă în aceea că puterea de rezoluţie a lui nu 
depăşeşte 2000 mm-1, ceea ce limitează utilizarea acestuia pentru inregistrarea 10 
hologramelor şi interferogramelor la frecvenţe spaţiale ridicate de înregistrare. 

Cea mai apropiată soluţie este un purtător pentru înregistrarea informaţiei optice, 
care constă dintr-un strat transparent, pe care sunt depuse consecutiv un strat conductor 
de SnO2, un strat dielectric de BaF2, un strat fotosensibil pe bază de semiconductori 
calcogenici sticloşi As-Se-S şi un strat termoplastic pe bază de poliepoxipropilcarbazol 15 
cu grosimea de 0,25 µm [2]. 

Dezavantajul acestui purtător constă în aceea că puterea de rezoluţie a lui nu 
depăşeşte 3000 mm-1, ceea ce limitează utilizarea acestuia pentru inregistrarea 
hologramelor şi interferogramelor la frecvenţe spaţiale ridicate de înregistrare. 

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în obţinerea unui purtător 20 
fototermoplastic pe bază de semiconductori calcogenici sticloşi As-Se-S cu o putere de 
rezoluţie nu mai mică de 4000 mm-1. 

Purtătorul, conform invenţiei, înlătură dezavantajele menţionate mai sus prin aceea 
că include un substrat transparent, pe care sunt depuse consecutiv un strat conductor, un 
strat fotosensibil pe bază de semiconductori calcogenici sticloşi As-Se-S şi un strat 25 
termoplastic pe bază de poliepoxipropilcarbazol cu grosimea de 0,150,20 µm şi cu o 
neomogenitate a reliefului superficial de 3035 nm. 

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în obţinerea pe suprafaţa semiconductorului 
sensibil a unui strat termoplastic cu grosimea de 0,15 µm cu neomogenitatea reliefului 
superficial nu mai mare de 35 nm, care permite obţinerea unei puteri de rezoluţie de cca 30 
4000 mm-1. 

Rezultatul tehnic este obţinut datorită faptului că la depunerea stratului termoplastic 
neomogenitatea suprafeţei nu este mai mare de 35 nm. 

Invenţia se explică prin desenele din fig.1-3, care reprezintă: 
- fig. 1, schema funcţională a purtătorului propus; 35 
- fig. 2, imaginea suprafeţei stratului termoplastic cu neomogenitatea reliefului 

superficial nu mai mare de 35 nm; 
- fig. 3, imaginea reţelei de difracţie cu frecvenţa spaţială de 4000 mm-1. 
Purtătorul include un substrat transparent 1, pe care sunt depuse consecutiv un strat 

conductor 2, un strat fotosensibil pe bază de semiconductori calcogenici sticloşi As-Se-40 
S 3 şi un strat termoplastic pe bază de poliepoxipropilcarbazol 4 cu grosimea de 
0,150,20 µm şi cu o neomogenitate a reliefului superficial de 3035 nm. 

Exemplu de realizare a invenţiei 
Purtătorul fototermoplastic este executat din substratul de lavsan 1, electrodul 

conductor 2 pe bază de Cr, stratul fotosensibil 3 pe bază de semiconductori calcogenici 45 
sticloşi As-Se-S cu grosimea de 1,2 µm şi stratul termoplastic 4 pe bază de 
poliepoxipropilcarbazol cu grosimea de 0,15 µm şi cu neomogenitatea reliefului 
superficial nu mai mare de 35 nm. 

Imaginile suprafeţei stratului termoplastic şi a reţelei de difracţie (din fig. 2 şi 3) 
sunt obţinute la microscopul atomic AFM.  50 
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Reve ndi cări 

(57) Revendicări: 

Purtător fototermoplastic pentru înregistrarea informaţiei optice, care include un 
substrat transparent (1), pe care sunt depuse consecutiv un strat conductor (2), un strat 
fotosensibil pe bază de semiconductori calcogenici sticloşi As-Se-S (3) şi un strat 
termoplastic pe bază de poliepoxipropilcarbazol (4), caracterizat prin aceea că grosimea 
stratului termoplastic (4) este de 0,150,20 µm cu o neomogenitate a reliefului 
superficial de 3035 nm.  
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Fig. 1 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3 
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